
Компания ООО “ВИАКОМ” представляет на рынке Украины: 
 

ВЧ и СВЧ компоненты Astra Microwave Products Limited (AMPL) 
 
Компания Astra Microwave Products Limited (AMPL, Индия) http://astramwp.com/ – мировой лидер в 

проектировании, разработке и производстве как СВЧ приборов и подсистем  так и СВЧ полупроводниковой 
продукции на основе GaAs. Продукция AMPL находит широкое применение в различных отраслях 
промышленности: оборонной, космической, приборостроении, метрологии, телекоммуникациях. 

Дочерняя компания Astra Microelectronic Technologies Limited (AMTL) http://www.astramtl.com/является 
подразделением компании AMPL. Компания AMTL разрабатывает и производит полупроводниковую 
продукцию на основе GaAs - монолитные интегральные микросхемы микроволнового диапазона волн (MMIC). 

Продукция AMTL включает:  малошумящие широкополосные усилители, широкополосные усилители, 
фазовращатели цифровые, аттенюаторы управляемые напряжением, аттенюаторы цифровые, 
переключатели, усилители большой мощности, усилители средней мощности, СВЧ модули, смесители, 
эквалайзеры, ограничители мощности. Продукция производится в различных вариантах корпусов: в 
бескорпусном (Die), корпусном (MMICs) и модульном исполнении, высокого качества для военной, космической 
промышленности и систем связи. Продукция на основе GaAs находит широкое применение в 
приемопередатчиках, радарах различного назначения, в т.ч. и АФАР, телекоммуникациях. Производство 
продукции возможно также под спецзаказ. 

 
Малошумящие широкополосные усилители 

Part No  
Freq 

(GHz)  
Gain 
(dB)  

Flatness 
(dB)  

NF 
(dB)  

IRL 
(dB)  

ORL 
(dB)  

P1 dB 
(dBm) 

TOI 
(dBm)  

Bias conditions  Package  

2122081   0.5 - 
4.0  

16 ± 1.75  1.6 12 12 17 25 +3V / 90mA  Die 

2122081P  0.5 - 
4.0 

16 ± 2.0 1.6 12 12 17 25 +3V / 90mA 16 lead QFN 

2122082    0.5 - 4.0 16 ± 1.75 2.2 15 15 14 22 +3V / 40mA Die 

2122082P  0.5 - 4.0 12 ± 1.5 2 12 12 14 22 +3V / 50mA 16 lead QFN 

2122083    0.5 - 4.0 12.5 ± 1 1.8 10 15 10 18 Vd=+2V,Vg=-0.5V / 15mA Die 

2122102P 0.8 - 4.0 20 - 0.7 10 12 14 - 
Vd=5V, Vg1=-0.3V, Vg2=2V / 

50mA 
16 lead QFN 

2122092    1.0 -6.0 18 -  0.7 8.5 15 14 30 
Vd= 5V, Vg1= -0.42V, Vg2=2V 

/50mA 
Die 

2122092P  1 - 6 18 ±0.5  0.7  8 15 13 30 
Vdd= 5V, Vg1=-0.42V, 

Vg2=+2V/50mA 
16 Lead QFN 

2122051 2.7 - 
3.7  

26.5 ± 0.3  1.6 10 15 19 30 +4V / 110mA  Die 

2122051P 2.7 -3.7 23 ± 0.5  1.6 9 10 19 30 Vd1 = 3V, Vd2 = 4V / 110mA  32 lead QFN  

2122021 2.8 - 4  25 ± 0.7  1.55 10 12 13 24 +4V / 62mA  Die 

2122041 3 - 4  35 ± 0.5  1.25 13 18 18 28 
Vd1= 1V, Vd2= Vd3 = 4V/ 

140mA 
Die 

2132011P  4.5 - 6 17.5 ±0.2  1.0  12 12 9 25 
Vd=4V, 

Vg1=-0.32 V,Vg2=+2.5 V/ 
50mA 

16-pin QFN 

2142051  8 - 12 26 ±2  1.4  10 10 12 23 Vd1=Vd2=2V,Vd3=5V/80mA Die 

2152011 8 - 18 23 ± 1.4  2 9 10 11 22 +3V / 95mA Die 

2152021    8 - 18 23 ± 0.8 2 12 12 9 19 +3V / 75mA Die 

2142021 8.5 - 10.5  30 ± 1.2  1.5 10 10 14 27 
Vd1= 2V, Vd2= Vd3 = 4V/ 

75mA  
Die 

2142021M 8.5 - 10.5 26.5 ± 0.8 1.6 10 15 14 27 +15V / 80mA 
connectorized 

module 

2142023  8.5 - 10.5  26 ± 2  1.5 10 10 17 27 
Vd1= 2V, Vd2= Vd3 = 4V/ 

75mA  
Die 

2142024  9 - 9.6  26.5 ± 0.5  1.3 12 10 10 20 
Vd1= Vd2= Vd3 = 5V,  

Vg1= Vg2= Vg3 = -0.3V/ 75mA 
Die 

2142032 9.5 - 12 13 ± 0.4 1.3 10 15 4 15 +2V / 25mA Die 

2142041A 9.5 - 12 18 ± 0.3 1.2 10 15 7 15 +2V / 38mA Die 

2142042 9.5 - 12 17.5 ± 0.2 1.1 10 15 6.5 15 +2V / 38mA Die 

2172011   18 - 40 11 ± 0.7  4 15 20 6 - +4V / 45mA Die 

 
Широкополосные  усилители 

Part No  
Freq 

(GHz)  
Gain 
(dB)  

Gain 
Flatness 

(dB)  

Noise 
Figure 
(dB)  

IRL (dB) 
ORL 
(dB)  

P1 dB 
(dBm)  

Bias 
conditions  

Package 

2175013 0.5-26 11 ± 0.75 2.5 10 12 5 
Vdd = +5.0, Vg1 = 
-0.28, Vg2 = +2V 

/ 45mA 
Die 

2175041 0.5-30 11 ± 2.0  7 12 12 10 

Vdd = +5.0, Vg1 = 
-0.3,  

Vg2 = +3.5V / 
90mA 

Die 

2175012 1-22 12 ± 1.3 2.5 12 12 10 
Vd = +2, 

Vg1 =-0.25/ 55mA 
Die 



2175011 1-26 10 ± 1.2  6 12 12 12 
Vdd = +5.0, Vg = 

-0.25/ 90mA 
Die 

2152011 8-18 23 ± 1.4  2 9 10 11 +3V / 95mA Die 

2152021 8-18 23 ± 0.8  2 12 12 9 +3V / 75mA Die 

2172011 18-40 11 ± 0.7  4 15 20 6 +4V / 45mA Die 

2175101  2-40 7 ± 0.75  5 12 12 5 
Vd = 6.0V, Vg1 =-
0.20V Vg2 = 2.0 

V, / 55mA 
Die 

 
 
 

Фазовращатели цифровые 

Part No Description 
Freq 

(GHz)  

Phase 
Shift 
(Deg) 

Step Size 
(Deg)  

Insertion 
Loss 
(dB) 

IL 
Variation 

(dB)  

I/O 
Return 

Loss 
(dB)  

Peak 
Phase 
error 
(Deg) 

RMS 
Error 
(Deg) 

Bias / Ctrl 
voltage Package 

2211011OP   6-bit digital 0.9-1.2  0 - 360 5.625 4.6 ± 0.7  12 / 13  -4 to +4  1.0 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

28 lead QFN 

2211021OP   6-bit digital 1.1-1.5  0 - 360 5.625 4.5 ± 0.6  
11.3 / 
11.3  

-5 to +5  1.6 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

28 lead QFN 

2221013  6-bit digital 3 - 4 0 - 360 5.625 5.5 ± 0.5 9 / 10 
-2 to 
+4.5 

2.2 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

Die 

2221013P  6-bit digital 3 - 4 0 - 360 5.625 5.5 ± 0.6 10 / 12 
-3.5 to 

+5 2 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

19-Pin surface 
mount 

2221013OP   6-bit digital 3.1-3.5  0 - 360 5.625 5 ± 0.5  10 / 10  -3 to +3  2.0 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

28 lead QFN 

2231041 6-bit digital 5 - 6 0 - 360 5.625 6.0 ± 0.5 12 / 12 -9 to +6 3.5 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

Die 

2231022OP   6-bit digital 5 - 6  0 - 360 5.625 7 ± 0.8  11 / 11  -6 to +6  2 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

28Lead QFN 

2231021M 6-bit digital 5 - 6.5 0 - 360 5.625 8.5 ± 1.5 10 / 9 
-12 

to+10  
4 

+5, -5 V / 
TTL 

Compatible 

connectorized 
module 

2231022 6-bit digital 5 - 6.5 0 - 360 5.625 7 ± 1.2 10 / 10 -7 to +5 2 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

Die 

2231031 6-bit digital 5 - 7 0 - 360 5.625 4.8 ± 1.0 9 / 10 -11 to +7 3.3 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

Die 

2231021  6-bit digital 5.4 - 5.9 0 - 360 5.625 8 ± 0.5 10 / 10 -6 to +7 3 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

Die 

2251011   5-bit digital 6 - 18  0 - 360 11.25 11 ± 2.5  10 / 10  --  7 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

Die 

2241011 6-bit digital 8 - 11 0 - 360 5.625 5.0 ± 1.5 10 / 12 -9 to +4 2.8 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

Die 

2241031  6-bit digital 8.5 - 11  0 - 360 5.625 6.5 ± 1.1  11 / 11  -6 to +6  2 
+5, -5 V / 

TTL 
Compatible 

Die 

 
Аттенюаторы управляемые напряжением 

Part No  Description 
Freq 

(GHz)  
Attenuation 
Range (dB)  

Insertion 
Loss (dB)  

I / O 
Return 
Loss 
(dB)  

Bias / 
Ctrl 

voltage  
Package 

2312011 Absorptive 0.5 - 2.0 30 1.4 15 / 15 
Bias: +5V, 

Ctrl: 0 to +5V 
Die 

2312011P Absorptive 0.5 - 2.0 30 1.4 16 / 16  
Bias: +5V, 

Ctrl: 0 to +5V 

SOIC-8, 

surface 

mount 

 
Аттенюаторы цифровые 

Part No  Description 
Freq 

(GHz) 
Attenuation 
Range (dB)  

Step 
Size 
(dB) 

Insertion 
Loss (dB) 

I / O 
Return 
Loss 
(dB)  

Attenuation 
Accuracy 

(dB)  

Phase 
Variation 

(Deg)  

RMS 
Error 
(dB)  

Bias / 
Ctrl 

voltage 
Package 

2321014  6 Bit Digital 0.5 - 4 31.5  0.5  3.5 15/15 0.6 5 <0.25 

Bias: +5, -

5V, Ctrl: 

0/+5V 

Die 

2361011<>  6 Bit Digital 
0.5 - 

10.5 
31.5  0.5  4 14/14 ± 0.75 10 <0.35 

Bias: +5, -

5V, Ctrl: 

0/+5V 

Die 

2341011    6 Bit Digital  
0.5 -

 10.5  
31.5  0.5  4 12/12 ± 0.8 23 <0.5 

Bias: +5,-

5V, 

Ctrl: 0/+5V 

Die 

2321014P    6 Bit Digital  0.5 - 4  31.5  0.5  4 15/15 ± 0.4 10 <0.2 

Bias: +5, -5 

V, Ctrl: 

0/+5V 

24Lead QFN 



2321014OP    6 Bit Digital  0.5 - 4  31.5  0.5  4 12/15 ± 0.5+4%  10 <0.25 

Bias: +5, -5 

V, Ctrl: 

0/+5V 

24Lead QFN 

2361011OP    6 Bit Digital  4 - 7  31.5  0.5  4.3 12/17 ±0.4+4% 10 <0.3 

Bias: +5, -5 

V, Ctrl: 

0/+5V 

24Lead QFN 

2351041    6 Bit Digital  12 - 16  31.5  0.5  2.8 17/17 0.2±3% - <0.6 

Bias: +5, -5 

V, Ctrl: 

0/+5V 

Die 

2351031    6 Bit Digital  
14.5 -

 18.5  
31.5  0.5  3.25 16/17 0.3±5% - <0.8 

Bias: +5, -5 

V, Ctrl: 

0/+5V 

Die 

 
Переключатели 

Part No  Description 
Freq 

(GHz)  
Insertion 
Loss (dB)  

Isolation 
(dB)  

Return 
Loss 
(dB)  

Switching 
Speed (ns) 

Input 
power 
@ 1dB 
GCP  

Bias / Ctrl 
conditions  

Package  

2542012P  Reflective DC - 4 1 40 20 10 20 
Vbias = +5/-5V, 
Vctrl = 0/+5V 

QFN 

2542012 Reflective DC - 10 1.7 55 15 10 21 
Vbias = +5/-5V, 
Vctrl = 0/+5V 

Die 

2542021 Non-reflective DC - 10 2.3 35 10 10 21 
Vbias = +5/-5V, 
Vctrl = 0/+5V 

Die 

2562012  Reflective DC - 20 3 45 13 10 21 
Vbias = +5/-5V, 
Vctrl = 0/+5V 

Die 

2562011 Reflective DC - 20 3 45 13 10 21 
Vbias = +5/-5V, 
Vctrl = 0/+5V 

Die 

2572011 Reflective 16 - 40 3.5 40 10 10 15 
Vbias = +5/-5V, 
Vctrl = 0/+5V 

Die 

 

Part No  Description 
Freq 

(GHz)  
Insertion 
Loss (dB)  

Isolation 
(dB)  

Return 
Loss 
(dB)  

Switching 
Speed (ns) 

Input 
power 
@ 1dB 
GCP  

Bias / Ctrl 
conditions  

Package  

2551011 Reflective DC - 20  1 40 20 <10 21 Vctrl = 0/-5V Die 

2571011 Reflective 
DC - 18 

DC - 35  

1 

3.5 

50 

40 
15 10 23 

Vbias = +5/-5V, 
Vctrl = 0/+5V 

Die 

 
Усилители большой мощности 

Part No  Description 
Freq 

(GHz)  
Gain (dB) IRL (dB)  ORL (dB)  PAE (%)  

P1 dB 
(dBm)  

OIP3 
(dBm)  

Bias 
conditions  

2134041  8W 4.3 -5.2 11.5 10 7 28 +39 45 
Vd = 9V, 

Vgs = -0.8V / 
2400 mA 

2134011  2W 4.4 - 6.6 10.5 10 22 30 +33.5 43 
Vd = 8V, 

Vgs = -1V / 
650mA 

2134071  
5W 

Saturated 
4.5 - 5.4 11 5 10 28 +36 44 

Vd = 9V, 
Vgs = -0.8V / 

1100 mA 

2134031  
10W 

Saturated 
5-6  18 12 7 30 +39.5 47 

Vd = 9V, 
Vgs = -0.9V / 

2900 mA 

2134061  
5W 

Saturated 
5 - 6.2 9.5 10 15 30 +36.5 44 

Vd = 9V, 
Vgs = -0.9V / 

1100 mA 

2134021  2W 5-6.3  25 10 15 30 +33 43 
Vd = 8V, 

Vgs = -1V / 
800mA 

2134051  5W 5.2 - 6.2 8 9 9 33 +37 45 
Vd = 9V, 

Vgs = -1V / 1100 
mA 

2144031  4W 7.3-9.6  8 8 10 26 +36 44 
Vd = 8V, 

Vgs = -0.9V / 
1300 mA 

2144061  1W 8-11  14.5 15 10 30 +30 38 
Vd = 8V, 

Vgs = -1V / 
360mA 

2144041  1W 8.5 - 10.5 17 10 10 30 +30 38 
Vd =8V, 

Vgs=-1V / 
390 mA 

2144051  1W  9-10.5  17 10 10 30 +30 38 
Vd = 8V, 

Vgs = -1V /< br 
/> 390 mA 

2154041  
2W 

Saturated 
12.5 - 14.5 25 8 15 27 +32.3 42 

Vd = 9V, 
Vgs = -0.85V / 

770 mA 

 
Усилители средней мощности 

Part No  Description Freq (GHz) Gain (dB)  IRL (dB)  ORL (dB)  PAE (%)  
P1 dB 
(dBm)  

OIP3 
(dBm)  

Bias 
conditions  

2123011  0.125W  2 - 6 13 12 6 35 +21 31 
Vd = 5V, 

Vgs = -0.65V / 70 
mA 

2123021  0.2W  2-6 14 12 9 35 +23 33 
Vd = 5V, 

Vgs = -0.65V / 
140 mA 



2133011  0.1W  5-6 14 12 15 35 +20 30 
Vd = 8V, 

Vgs = -0.9V / 
60mA 

2143021  0.1W  9 - 10.5 28 20 10 30 +20 30 
Vd = 8V, 

Vgs = -0.9V / 
80mA 

2153021  
0.5W 

saturated  
11 - 15 13 11 6 25 +26.5 36 

Vd = 5V, 
Vgs = -0.65V / 

500mA 

2173021 0.5W 29 - 31  11 7 10 30 27 37 
Vd = 5V, 

Vgs = -0.75V / 
330mA 

 
 
 
 

СВЧ Модули 
 

Наименование Описание 
Частота, 

GHz 

Коэфф. 
усиления, 

dB 

Коэфф. 
шума, 
NF dB 

Ток, 
Id 

mA 

Выходная 
мощность, 
P1dB, dB 

Phase 
Shift, 
град. 

Скорость 
переключ
ения, ns Размер, mm 

LA020624 

Малошумящий 
усилительный модуль, 

NEW 2-6 25.7 2 140 20 - - 30x28x16 

LA222320M 

Малошумящий 
усилительный модуль, 

NEW 2.2–2.35 20 0.7 50 13 - - 20x30x10 

LA252720M  

Малошумящий 
усилительный модуль, 

NEW  2.5 - 2.7 20 0.7 50 13 - - 16x12x5 

PH332AM1 

Приемо-передающий 
мультичиповый модуль 

S-диапазона 3.1-3.5 - - - - 0-360 - 23x12x5 

2231021M 

Соединительный 
модуль цифрового 
фазовращателя C-

диапазона 5.0 - 6.5 - - - - 0-360 50 30x30x15 

2142051M 

Соединительный 
модуль  малошумящего 
усилителя X-диапазона 8.5 - 9.6 26.5 1.5 80 12 - - 16x12x5 

2142021M 

Соединительный 
модуль  малошумящего 
усилителя X-диапазона 8.5 -10.5 26.5 1.6 80 14 - - 17x15x7.5 

LA184020M 

Малошумящий 
усилительный модуль, 

NEW 18 - 40 20 5 110 10 - - 21x40x18 

LA184027M 

Малошумящий 
усилительный модуль, 

NEW 18 - 40 27 5 175 13 - - 21x40x18 
 
 
 
 

Смесители 
Freq (GHz)  Isolation (dB)  

Part No  Description 
RF LO IF 

LO 
Power 
(dBm) 

Conversion 
Loss  
(dB)  

RF- 
IF  

LO-IF LO-RF 

Input 
P1 dB 
(dBm) 

IIP3 
(dBm) 

Bias Package 

2852011P  
Double Balanced 

Ring 
2-8 2-8 DC-1 +10 3.0 30 30 40 3 10 

+ 5V / 
85mA  

32 Lead QFN 

Package 

2852011 
Double Balanced 

Ring 
2-18 2-18 DC-0.75 +10 4.0 40 45 30 2 10 

+ 5V / 
100mA Die 

2852021 
Double Balanced 

Ring 
6-18 6-18 DC-4 +13 8.0 35 40 30 9 18 - Die 

 
 
 
 
 



 
 

Эквалайзеры 
 

Part No  Description 
Freq 

(GHz)  
Insertion 
Loss (dB)  

Gain Slope 
(dB / 
GHz)  

IRL (dB)  ORL (dB)  
Bias 

conditions  
Package  

1753011 
Tunable passive gain 

equalizer 
DC-12 6 +0.5 to -0.25  8 8 0 to -0.6 V  Die 

 
 
 
 

Ограничители мощности 
 

Part No  Description 
Freq 

(GHz)  
Insertion 
Loss (dB) 

Limiting 
Range 
(dBm)  

IRL (dB)  ORL (dB) 
P1 dB 
(dBm)  

Bias 
conditions  

Package  

1762011 Power Limiter  2 - 20  0 5-15 10 10 3 
Vd=1V, 

Vg = -0.3V  
Die 

 
 

 
Заказывать продукцию компаний Astra Microwave Products Limited (AMPL) и Astra Microelectronic 

Technologies Limited (AMTL) и образцы продукции можно уже  сейчас. Срок поставки заказанной продукции при 
наличии на складе у производителя – 4 недели. 

Более подробно о продукции компаний AMPL и AMTL, включая Data Sheet, можно найти на  сайтах 
компаний: 

Astra Microwave Products Limited (AMTL): http://astramwp.com/ 
Astra Microelectronic Technologies Limited (AMTL):  http://www.astramtl.com 
 
Более детальную  информацию о продукции и каталог компаний AMPL и  AMTL:   
можно получить в  компании ООО “Виаком” на сайте: 
http://www.biakom.com/, 
http://www.biakom.com/hfuhf/production/devices/, 
http://www.biakom.com/hfuhf/documents/ 
Тел.: (044) 507-02-02. 

 


